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 CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

  
INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

Nome MARZO FABIO 
Indir izzo Dip. Ingegneria dell’Innovazione – Campus Ecotekne 

Via Monteroni, 73100 Lecce 
Telefono +39 0832 297 249 (Uff.) – 288 (Lab.)  

E-mai l  fabio.marzo@unisalento.it 
Nazional i tà Italiana 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date dal 16/12/2004 ad oggi 

Datore di  lavoro Università del Salento 
T ipo di  impiego Funzionario di Laboratorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Pr inc ipal i  mans ioni  e 
responsabi l i tà 

Le stesse mansioni e responsabilità del periodo precedente oltre a 
responsabile per le tecniche di caratterizzazione dei materiali (spettroscopia 
ottica e microscopia FE-SEM ed SPM). 

  
Date dal 03/02/2003 al 15/12/2004 

Datore di  lavoro Università del Salento 
T ipo di  impiego Funzionario di Laboratorio con contratto di lavoro a tempo determinato 

Pr inc ipal i  mans ion i  e 
responsabi l i tà 

 

Responsabile Tecnico del Laboratorio di Fisica e Tecnologia dei Semiconduttori 
(ex Tecnologie per l’epitassia e Crescita epitassiale) del Dip. di Ingegneria 
dell’Innovazione, collabora alla progettazione, sviluppo e realizzazione di 
nuovi prototipi di reattori per deposizione epitassiale, fornisce assistenza 
tecnica durante le fasi di sintesi di materiali semiconduttori su reattori 
commerciali e prototipi di reattori, coordina la manutenzione della 
strumentazione e degli impianti annessi interagendo, ove necessario, con i vari 
servizi del Dipartimento. 

  
Date dal 14/05/2002 al 01/02/2003 

Datore di  lavoro Università del Salento 
T ipo di  impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di 12 mesi 

Pr inc ipal i  mans ion i  e 
responsabi l i tà 

Coadiuvare le attività di sviluppo di un prototipo di reattore per deposizione 
epitassiale presso il Laboratorio di Crescita Epitassiale 

  
Date dal 01/02/2002 al 30/04/2002 

Datore di  lavoro Istituto Nazionale per la Fisica della Materia 
T ipo di  impiego Incarico di collaborazione occasionale 

Pr inc ipal i  mans ion i  e 
responsabi l i tà 

Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di un prototipo di 
reattore per deposizione epitassiale. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

T i to lo 18/12/2006 – Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione – 
Curriculum Misure Elettriche ed Elettroniche 

Ente di  i s t ruz ione Università del Salento 

T i to lo 02/09/2005 – Attestato di partecipazione al ciclo triennale del “Seminario di 
Eccellenza Italo Gorini” 2002-2004 – Scuola di Dottorato 

Ente di  formazione Politecnico di Milano – Università di Perugia 

T i to lo 03/2003 – Attestato di partecipazione a Corso di Formazione su Sicurezza 
ed Igiene per Responsabili e Tecnici di Laboratorio  Chimici e Biologici 

Ente di  i s t ruz ione  Università del Salento 

T i to lo 07/2001 – Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 
Ente di  i s t ruz ione Politecnico di Bari 

T i to lo 04/04/2001 – Laurea in Ingegneria Elettrica (110/110) 
Ente di  i s t ruz ione Politecnico di Bari 
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PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE SU RIVISTA  

 

[1]   Photocatalytic Degradation of Tetracycline by ZnO/gamma-
Fe(2)O(3)Paramagnetic Nanocomposite Material – P. Semeraro, S. Bettini, S. 
Sawalha, S.K. Pal, A.A. Licciulli, F. Marzo, N. Lovergine, L. Valli, G. Giancane – 
(2020) Nanomaterials, Vol. 10, pp 1-12 

[2]   Visible light promoted porphyrin-based metal-organic adduct - R. Pagano, 
M. Ottolini, F. Marzo, N. Lovergine S. Bettini, G. Giancane, L. Valli – (2020) 
Journal Of Porphyrins And Phthalocyanines, Vol. 24, pp 758-764 

[3]   SiO2-Coated ZnO Nanoflakes Decorated with Ag Nanoparticles for 
Photocatalytic Water Oxidation – S. Bettini, R. Pagano, P. Semeraro, M. 
Ottolini, L. Salvatore, F. Marzo, N. Lovergine, G. Giancane, L. Valli – (2019) 
Chemistry-A European Journal, Vol. 25, pp 1423-1432 

[4]   Nano-scale spectroscopic imaging of GaAs-AlGaAs quantum well tube 
nanowires: correlating luminescence with nanowire size and inner multi-
shell structure – P. Prete, D. Wolf, F. Marzo, N. Lovergine – (2019) 
Nanophotonics, Vol. 8, pp 1567-1577 

[5]   Self-Cleaning Mineral Paint for Application in Architectural Heritage – S.K. 
Pal, V. Contaldi, A.A. Licciulli, F. Marzo – (2016) Coatings, Vol. 6, pp 48-53 

[6]   DC-magnetron sputtering of ZnO:Al films on (00.1)Al2O3 substrates from 
slip-casting sintered ceramic targets – I. Miccoli, R. Spampinato, F. Marzo, P. 
Prete, N. Lovergine – (2014) Applied Surface Science, Vol. 313, pp 418-423 

[7]   Built-in elastic strain and localization effects on GaAs luminescence of 
MOVPE-grown GaAs-AlGaAs core-shell nanowires – P. Prete, I. Miccoli, F. 
Marzo, N. Lovergine – (2013) Physica Status Solidi. Rapid Research Letters, 
Vol. 7, pp 874-877 

[8]   Synthesis of vertically-aligned GaAs nanowires on GaAs/(111)Si 
heterosubstrates by metalorganic vapour phase epitaxy - I. Miccoli, P. Prete, 
F. Marzo, D. Cannoletta, N. Lovergine - (2011). Crystal Research And 
Technology, vol. 46; p. 795-800, ISSN: 1521-4079 

[9]   Luminescence of GaAs/AlGaAs core-shell nanowires grown by MOVPE 
using tertiarybutylarsine - P. Prete, F. Marzo, P. Paiano, N. Lovergine, G. 
Salviati, L. Lazzarini, and T. Sekiguchi, J.Cryst. Growth 310, n. 23, 5114-5118 
(2008). doi: 10.1016/j.jcrysgro.2008.08.039 

[10]   Substrate treatment and precursor stoichiometry effects on the homoepitaxy 
of CdTe grown by MOVPE on detector-grade (111)B-CdTe crystals - 
M.Traversa, L. Tapfer, P. Paiano, P. Prete, F. Marzo, N. Lovergine, and A.M. 
Mancini -  Appl. Phys. A, Vol. 91, pp 23-28 (2008) 

[11]   MOVPE growth optimisation of CdTe epitaxial layers for p-i-n diode X-ray 
detector fabrication - M.Traversa, F. Marzo, P. Prete , L. Tapfer, A. Cappello, 
N. Lovergine and A. M. Mancini – Phys. Stat. Sol. (c) 3, No. 4, 754–757 
(2006) 

[12]   Hydrogen transport vapour growth and properties of thick CdTe epilayers 
for RT X-ray detector applications - N. Lovergine, P. Prete, L. Tapfer, F. 
Marzo, and A.M. Mancini - Cryst. Res. Technol. 40, No. 10–11, pp 1018–
1022 (2005) 

 
PUBBLICAZIONI  

SU ATTI  DI  CONFERENZA  
 

[1]   Au-Catalyst Assisted MOVPE Growth of CdTe Nanowires for Photovoltaic 
Applications – Di Carlo V., Marzo F., Di Giulio M., Prete P., Lovergine N., in: 
Sensors and Microsystems - 19th AISEM National Conference on Sensors and 
Microsystems, Lecce (Italy) 21-23 February 2017, edited by Springer Verlag, 
Vol. 457, pp 279-288, DOI: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66802-
4_35 
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[2]   On the MOVPE growth and luminescence properties of GaAs-AlGaAs core-
multishell nanowire quantum structures – P. Prete, R. Rosato, E. Stevanato, F. 
Marzo, N. Lovergine, in: SPIE Optics+Photonics 2015 - Symposium "Low-
Dimensional Materials and Devices", San Diego 9-13 August 2015, edited by 
SPIE - International Society of Optical Eengineering, Vol. 9553, pp 955306-
1/955306-5, DOI: https://dx.doi.org/10.1117/12.2189086 

[3]   Au-assisted MOVPE self-assembly and properties of GaAs, AlGaAs, and 
GaAs-AlGaAs core-shell nanowires - P. Prete, F. Marzo, I. Miccoli, P. Paiano, 
and N. Lovergine, in: Procs. of the “Fourth International Conference on Sensing 
Technology (ICST 2010)”, Lecce (Italy), 3-5 June 2010, eds. 
S.C.Mukhopadhyay, A. Fuchs, G. Sen Gupta, and A. Lay-Ekuakille, (School of 
Engineering and Advanced Tehnology, Massey University, New Zealand, 
2010), pp. 548-553. ISBN 978-0-473-16942-8 

[4]   On the luminescence of VLS-grown GaAs-AlGaAs core-shell nanowires 
and its dependence on MOVPE conditions - P. Prete, N. Lovergine, I. Miccoli, 
F. Marzo, J.S. Burger, G. Salviati, and L. Lazzarini, in: Multifunction at the 
Nanoscale through Nanowires, edited by K. Nielsch, A. Fontcuberta i Morral, 
J.K. Holt, C.V. Thompson, Procs. of the 2009 MRS Fall Meeting, Symposium M, 
Boston (USA), November 30 – December 4, 2009. Mater. Res. Soc. Symp. 
Proc. (MRS, Warrendale, USA), Volume 1206E, Paper no.: 1206-M11-36 
(2010). ISSN: 02729172; ISBN: 978-161738760-9 

[5]   On absorption properties of GaAs/AlGaAs nanowire arrays - Marzo 
F.,Miccoli I., Lovergine N., in: Frontiers in Optics, FiO 2010 /Laser Science XXVI 
- Rochester, NY (USA), 24 - 28 October 2010, edited by OSA - The Optical 
Society of America, DOI: https://dx.doi.org/10.1364/FIO.2010.JWA40 

[6]   A MOVPE technology for fabrication of CdTe-based homoepitaxial p-i-n 
diode structures as nuclear radiation detectors - M. Traversa, P. Prete, I. 
Farella, P. Paiano, F. Marzo, A. Cola, N. LOVERGINE, and A.M. Mancini, in: 
Procs. of the “2nd International IEEE Workshop on Advances in Sensors and 
Interface (IWASI 2007)”, Bari (I), 26-27 June 2007. IEEE 2007 Conference 
Record, Guest Editor: D. De Venuto (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Inc. - IEEE, Piscataway-USA), ISBN: 978-1-4244-1245-7 (2007) 

[7]   Au-catalysed MOVPE growth of GaAs/AlGaAs core-shell nanowires using 
TBA – P. Paiano,  P. Prete, F. Marzo, N. Lovergine, and A. M. Mancini, 12th 
European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy and Related Growth 
Techniques (EW-MOVPE-12), Extended Abstract Booklet EW-MOVPE XII 
(Slovak Academy of Sciences), Bratislava, Slovakia, June 2007  

[8]   MOVPE growth optimization of CdTe epitaxial layers for p-i-n diode X-ray 
detector fabrication - M. Traversa, F. Marzo, P. Prete, L. Tapfer, A. Cappello, 
N. Lovergine, and A.M. Mancini, in: Procs. of the “12th International Conference 
of II-VI Compounds (II-VI 2006)”, Warsaw (P), 12-16 September 2006. 
Physica Status Solidi (c) - Proceedings (Wiley-VCH Verlag GmbH, Berlin-D), 
Vol. 243, no. 3/4, pagg. 754-757 (2006) 

[9]   Development of a CdTe/CZT Epitaxial Technology for Fabrication of Large 
Area RT 1-100 keV X-ray Photon Detectors - N. Lovergine, F. Marzo, A.M. 
Mancini, and P. Prete – Procs. of the 21st IEEE Instrumentation and 
Measurement Technology Conference (IEEE Cat. No.04CH37510), 2004, pt. 3, 
p 1873-8 Vol.3 

[10]   A Novel CdTe/CZT Epitaxial Technology for Large Area RT 1-100 keV X-
ray Photon Detectors - F.Marzo, N. Lovergine, A.M. Mancini, and P. Prete - 
Nuclear Science Symposium Conference Record (IEEE Cat. No. 04CH37604), 
2004 IEEE, Volume 7,  Page(s):4491 – 4495 

 
 
 

L INGUE STRANIERE INGLESE 
Capac i t à  d i  l e t t u ra/ s c r i t t u ra  B2 

E sp re s s i o ne  o ra l e  B2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
- Progettazione, realizzazione e gestione di reattori per la deposizione di 

film sottili e nanostrutture; 
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 - progettazione e realizzazione di impianti da vuoto e per gas 
tecnici/ultrapuri; 

- tecniche di caratterizzazione mediante spettroscopia ottica 
(fotoluminescenza/catodoluminescenza @RT/LT), microscopia FE-SEM/SPM 
con microscopio a scansione elettronica e a scansione di sonda, analisi 
elettrica con analizatore parametrico di semiconduttori; 

- progettazione 2D/3D con AutoCad, Rhinoceros, SolidWorks, Sketchup; 
- ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office, ambiente 

MS-DOS e MAC OSX, Origin, Matlab, LabView, Visual Basic.  
  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di di atti falsi, richiamate all’art.76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv in conformità con l’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 
 
Lecce, 09-01-2023       In fede 
               (Fabio   Marzo)  


